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Transistor-Array mit 5 NPN-Transistoren TCA 611
TCA 871
TCA 97N
TCA 991: K

TCA 671, TCA 871, TCA 971 und TCA 991 sind monolithisch integrierte Transistor-Armray
mit j& 5 NPN-Transistoren. Die Arrays sind fir Schalter- und Verstarkeranwendungen bis ca.
10 MHz geeignet. Weyen des einheitlichen Aufbaus streuen die Daten der Transistoren nur
wenig. Die Arrays sind vorteilhaft einzusetzen in: Lampentreiber, Verstarker, Impulsgeber,
und TCA 971 und TCA 991 besonders fir diskret aufgebaute Differenzverstarker.

® vielseitig einsetzbar

& geringe Streuung von Uge und B

® groBer Ausgangsstrom

@ guter therm. Gleichlauf

Typ q Bestellnummer | Gehéusebauform
TCAGT Q67000-T1
TCABT Q67000-T2 DIP14
TCAST Q67000-T11
TCA S Qe7000-T12
TCA991 K Qe7000-T12T Mikropackgeh. 14 Anschil.
AnschluBanordnungen TCA 9K
TCA 671, TCA BN Substrat=Anschlul 3
TCA 971, TCA 881 Substrat=Anschlul 13
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TCA 6711

TCA 871

TCA 9711

TCA 991K
Grenzdaten TCA 67 TCA 871

TCA 91 TCA 991K
Kollektor-Basis- Durchbruchspannung Uspo 50 35 v
Kollektor- Emitter- Durchbruchspannung Uero 42 32 v
Emitter- Basis- Durchbruchspannung Ugno 6 6 Vv
Kollektor-Substratspannung (f=100 pa) Ues 80 80 1)
Kollektor-Strom I 200 200 mé,
Basisstrom Ia 10 10 mé
zul. Verlustieistung flr Einzeltransistor P 300 300 mw
Warmewiderstand System — Umgebung Rynsu 120 120 KW
Sperrschichttemperatur T 150 180 C
Lagertemperatur T, -40bis125  |-40bis126  |°C
Funktionsbereich .
Umgebungstempseratur Tu |—25 bis 85 —25 bis 85 ‘C
Kenndaten, 7,=25°C TCA 6T TCA 81
TCA 971 TCA 991:K
min | typ max |min |typ miax

Kollektor-Basis- Durchbruchspannung
tﬂi IE=1mP,&, .|rE=c| Ucan Eﬂ 35 ‘H"
Kollektor-Emitter- Durchbruchspannung
bei I¢=1CI.'JM .‘5=0 chg;. 42 32 v
Kollektor-Substrat- Durchbruchspannung
bei Io=100 ph, fes=0 Ugs | 80 80 W
Emitter - Basis- Durchbruchspanmung
bei fe=100pA, I.=0 Uesa ] (5] W
Kollektor- Emitter - Sittigungsspannung
bei J-=50mA; [y=5mai Ut 200 |350 200 |350 |mv
Kollektor-Basis- Reststrom
bei Uey =25V, I,=0 - 0,02 1 002 | 10 |pA
Kollektor- Emitter- Reststrom
bei Uce=25V, Iy=0 Teso 10 1 100 |pa
Statische Stromverstarkung -]
bei Uge=3V, fo=100 wh 40 | 80 40. | BO
bei Uge=3V, Io=1ma 100 | 140 100 | 140
bei Upe=3V, Io=10mA 100 | 160 100 | 160
bﬂi U¢f=3"|". .f.:=100rrﬂ 40 100 40 100
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TCA 671
TCA 871
TCA 97
TCA 991: K
Kenndaten, 7,=25°C TCA 61 TCA 8N
TCA 91 TCA 991 K
mif |ty |max min |typ | max
Differenzbasisstrom fur Transistoren T, + T3 fep
bei =3V, fo=1mA 08 (1 1 [Ty
Basis-Emitter- Spannung
bai Uc5=3 v, |F|:=1 ma Uge 0.65 0,65 v
Differenz-Basis- Emitterspannung fir 7, + 75
Transistoren, bei Ueg=3V, =1 mA Usen 2 & 4 il
Differenz- Basis- Emitterspannung fiir 75 bis T,
Transistoren, bed Uoe=3V, Io=1 mA Uaen 4 10 4] m\
Temperaturkoeffizient der Basis- Ermitter- Al g _3 -2 /K
Spannung bei Uee=3V, fo=1mA AT mv/
Transit- Frequenz fr 300 | 550 300 | 550 MHz
Schaltzeiten

foclgs:—faa®10:1:1 mA; R, =5kLL; R.=56k Ueg=35V; R =9900
I-ill 35 {‘:15{]} ns rﬂul m {{B'WI:' ns

Ieidgy: = Ig2%100:10:10mA; R, =500 2; R;=700 (; Uyy=5V; R, =980
ten, 55 (<150)ns f,., 450 (<800)ns

MeRschaltung fiir Schaltzeiten
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